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摘要(译)

本发明旨在提供一种具有改善的图像质量，高透射率和高孔径比的液晶
显示器。液晶显示器包括：上基板和下基板，彼此相对以隔开;液晶层夹
在上基板和下基板的内表面之间，液晶层包括多个液晶分子;栅极总线和
数据总线以矩阵结构形成在下基板中并限定子像素区域;形成在下基板的
每个子像素区域上的对电极;像素电极形成在下基板的每个子像素区域
上，其中，对电极和像素电极形成电场;一部薄膜晶体管形成在栅极总线
和数据总线的交叉处，并且当选择栅极总线时，将从数据总线传输的信
号切换到像素电极中;形成在上基板和下基板的内表面上的均匀取向层，
其中在子像素区域中的所选子像素的计数器和像素电极之间形成第一电
场，并且电场形成为相对于栅极总线和数据总线的对角线，其中在对电
极和与所述选择的子像素相邻的另一子像素的像素电极之间形成第二电
场，并形成第二电场作为对角线，与第一电对称领域。
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